HIKSEMI

Seria Spear PSSD

Wprowadzenie

Dyski przenosne HIKSEMI z serii Spear pozwalajg zwiekszy¢ pojemnos¢ telefondw lub tabletéw z systemem Android,
komputeréw osobistych oraz laptopdw. Dzieki wykorzystaniu portu USB 3.1 typu C oferujg wysoka predkosé transmisji
danych.

Dyski T200N przeznaczone sg dla wszystkich oséb ktdre potrzebujg duzej ilosci miejsca do przechowywania danych w
zasiegu reki. Idealnie sprawdzi sie rowniez jako prezent lub dysk sieciowy w kompatybilnych routerach.

Cechy Modele
. . Poj ¢ Model
e Szybka transmisja danych
Maksymalna predko$¢ odczytu 510MB/s 128GB HS-ESSD-T200N
o . . 256GB HS-ESSD-T200N
e Odpornos¢ na wstrzasy i upadki
Brak struktury mechanicznej. Przy 512GB HS-ESSD-T200N
pomocy eIektronicznej kontroli ChipéW, 1TB HS-ESSD-T200N

dane sg bezpieczniejsze

Aby uzyskad szczegdtowe informacje o modelu,
e OTG skontaktuj sie z lokalnym przedstawicielem

Mozliwos¢ podtaczenia do telefonéw lup ~ handlowym.

tabletéw z systemem Android poprzez
ztgcze OTG

Address: Building 2, 399 Danfeng Road, Binjiang District, HIKSEMI
Hangzhou Hikstorage Technology Co.,Ltd. Hangzhou, Zhejiang,China.
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Specyfikacja

Model
Ztacze

Pojemnos¢
Przeznaczenie
Wymiary (mm)

Waga

Maksymalna predkos¢

odczytu danych

Materiat wykonania

Kolor

Podswietlenie

Wsparcie dla
systemow
Gwarancja

Temperatura pracy

Uwaga

HIKSEMI

HS-ESSD-T200N
USB 3.1 Typu C

128 GB /256 GB/512GB/1TB

Telefony / tablety z systemem Android, laptopy, komputery
stacjonarne

113x41x10

<75g

450 MB/s

Aluminium

Czarny

Tak

Windows / Mac / Linux / Android

3 lata

0-40°C

1. Wsparcie dla systemow Android 4.4 lub wyzszych obstugujgcych funkcje OTG.
2. Maksymalna predkos¢ zostata zmierzona na pustym dysku w programie ATTO Test Tool. Rzeczywiste transfery
mogaq zaleze¢ od Srodowiska w jakim pracuje dysk.
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HIKSEMI
Historia zmian

V1.0.0 PSSD seria T200N 24.02.2022

Dane mogg ulec zmianie bez powiadomienia.
© 2023 HANGZHOU HIKSTORAGE TECHNOLOGY CO.,LTD. Wszelkie prawa zastrzezone.

O ile w niniejszym dokumencie nie zaznaczono inaczej, HIKSTORAGE nie udziela zadnych rekojmi, gwarancji ani
oswiadczen, wyraznych lub dorozumianych, w odniesieniu do przedstawionej karty produktowej oraz jakichkolwiek
informacji w niej zawartych.

Dokument zawiera informacje dotyczgce uzywania i zarzgdzania produktem. Zdjecia, wykresy, obrazy i wszystkie inne
informacje zawarte w karcie produktu stuzg wytgcznie do opisu produktu. Informacje zawarte w dokumencie moga
ulec zmianie bez powiadomienia, z powodu aktualizacji oprogramowania sprzetowego lub innych. Najnowszg wersje
tej instrukcji mozna znalez¢ na stronie HIKSTORAGE (www.hiksemitech.com).
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